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摘要(译)

一种有源矩阵有机发光二极管（OLED）显示器及其像素结构。像素结构
包括第一晶体管，存储电容器，第二晶体管和OLED。第一晶体管具有耦
合到扫描信号的栅极端子和耦合到数据信号的漏极端子。存储电容器具
有耦合到第一晶体管的源极端子的两个端子和具有第二电压的参考节
点。第二晶体管的栅极端子耦合到第一晶体管的源极端子，源极端子耦
合到参考节点。 OLED具有耦合到第二晶体管的漏极端子的阴极和耦合
到高于第二电压的第一电压的阳极。第二晶体管是非晶硅薄膜晶体管
（a-Si TFT），第二晶体管的等效沟道宽度/长度（W / L）比超过10。
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